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Wiadomo, Ze strukture czystego zelaza o
nieznacznej zawartoSci wegla mozna zmie-
nia¢ nie tylko przez ponownag krystaliza-
cje, lecz réwniez i przez przekrystalizowa-
nie. To przekrystalizowanie polega na tym,
ze tworzywo ogrzewa si¢ powyzej punktu
przemiany A, przeksztalcania odmiany Ze-
laza « w odmiane Zelaza v, przy ktoérej
ochladzaniu i przejSciu z powrotem w od-
miane a powstaje struktura o innej wiel-

koSci ziarn. Nastepnie wiadomo, Ze przez.

takie przekrystalizowanie Zelaza elektroli-
tycznego mozna nadaé mu szczegéblnie gru-
boziarnistg strukture.

Przedmiotem wynalazku niniejszego
jest spos6b, pozwalajacy z jednej strony na
dowolne zmniejszanie wielko§ci ziarn, po-
wstajgcych przy przekrystalizowywaniu ze-

laza elektrolitycznego, z drugiej za$ strony,
w przypadku zastosowania go do innych
rodzajow tworzywa Zelaznego;, np. Zelaza
zanieczyszczonego karbonylkiem Zelaza, na
uzyskiwanie przy przekrystalizowaniu stru-
ktury gruboziarnistej. W my$§l wynalazkv
tworzywo, podczas ochladzania go od tem-
peratury lezacej w zakresie fazy ¢, poddaje
sie w tym celu dzialaniu gazu o takim ci§-
nieniu, Ze powstaje struktura o zadanej
wielkoS§ci ziarn.

Badania zelaza elektrolitycznego, odzna-
czajgcego si¢ szczegblng czystoscia, wyka-
zaly, ze strukture gruboziarnistg da sie wy-
tworzy¢ tylko wtedy, gdy ochladzanie Zela-
za przeprowadza sie w prézni. Jezeli nato-
miast ochladzanie tego Zelaza uskutecznia .
sie w gazie, rozpuszezajacym si¢ w zelazie,



np. w wodorze lub azocie, to otrzymuje
sie strukture bardzo drobnoziarnista o gru-
boSci ziarn wynoszacej okoto 0,1 mm. Réz-
nice tych struktur uwidoczniono na [ig. 1.
Blache z zelaza elektrolitycznego ochladza-
no powoli w prézni od temperatury okolo
1000°C w piecu o spadajacej temperaturze,
wskutek czego otrzymano duze wydluzone
krysztaly, jak wskazuje cze§¢ e na fig. 1.
Nastepnie ciénienie wodoru w . piecu
zmniejszono do 40 mm stupa Hg, wskutek
czego zelazo natychmiast uzyskalo struk-
ture zupelnie drobnoziarnists, jak wykazu-
je cze$é b na fig. 1. Ot6z wynalazek niniej-
8zy opiera sie na zalozeniu, ze mozna uzy-
ska¢ kazdg strukture o poSredniej wielkos-
ci ziarn przy oddzialywaniu na tworzywo
gazem o okreS§lonym ci$nieniu. Sposéb we-
dlug wynalazku polega na tym, ze tworzy-

wo ochladza si¢ w obecnoSci rozpuszczajg- -

cego sie w Zelazie gazu, stosowanego pod ta-
kim ci$nieniem, Ze nadaje sie tworzywu
strukture o dowolnej zadanej wielkoSeci
ziarn.

Zelazo elektrolityezne wskutek tego po-
siada strukture gruboziarnisty, ze zawiera
ono szczegblnie malo zanieczyszezeni. Aby
taka samg strukture nadaé innemu, bar-
dziej zanieczyszczonemu tworzywu- zelaz-
nemu, np. zanieczyszczonemu karbonylkiem
zelaza, nalezy je przede wszystkim uwol-
ni¢ w znany sposéb od zawartych w nim
zanieczyszczen przez ‘wyzarzenie go w wo-
dorze w wysokiej temperaturze. Po tej ob-
rébce oczyszczajacej mozna wedlug wyna-
lazku nadaé danemu tworzywu strukture o
zadanej wielkoSci ziarn z tym samym wy-
nikiem, jak w przypadku stosowania Zelaza
elektrolitycznego. Fig. 2 przedstawia struk-
ture blachy z tworzywa zelaznego Armco,
ktéremu przez oczyszczanie i ochladzanie
pod malym ci$nieniem gazu nadano struk-
ture o bardzo grubym ziarnie.

Wynalazek opiera sie ré6wniez na fak-
cie, ze wielko§¢ ziarn tworzywa zalezy bez-
poSrednio od zawarto§ci w nim zanieczysz-

czef. Tak samo, jak w tworzywie czystym
stopiefi zanieczyszczenia tworzywa daje sig
regulowaé przy ochladzaniu w wodorze
przez regulowanie ci$nienia gazu, spos6b
wedlug wynalazku mozna réwniez wykony-
waé tak, ze tworzywo, zawierajace wiecej
zanieczyszezen, oczyszeza sie. tylko do pe-
wnego stopnia, a nastepnie tworzywo to o-
chladza sie pod bardzo niskim ci$nieniem

‘gazu, w szczegdlnoSei w prézni. Wielkosé

ziarna zalezy wtedy od stopnia oczyszcze-
nia tworzywa. Na fig. 3 w miejscu a i d
przedstawiono strukture otrzymanej w ten
sposéb blachy z zelaza zanieczyszczonego
karbonylkiem zelaza, wyzarzanej w ciagu
niejednakowego czasu w wodorze w tem-
peraturze 1000°C i ochlodzonej nastepnie
w prézni. Widaé przy tym wyraZnie, Ze
wielko§¢é ziarna zwigksza sie wraz z cza-
sem ‘tiwania wyzarzania, czyli zalezy od
stopmia oczyszczenia tworzywa.
Uzyteczno$é techniczna tworzywa, wy-
tworzonego sposobem ‘wedlug wynalazku,
moze by¢ bardzo rozmaita. Mozna np. przez
nadawanie tworzywu struktury o odpowie-
dniej wielkoSei ziarn oddzialywaé na jego
wladciwoSei mechaniczne.  Szczegoélnego
znaczenia nabiera jednak sposéb wedtug’
wynalazku dzieki mozliwoSei zastosowanic
go do wytwarzania tworzywa magnetycz-
nego. Poniewaz, jak wiadomo, przenikli-
wo$¢ magnetyczna tworzywa zalezy w du-
zym stopniu od wielkoSci jego ziarn, prze-
to spos6b wedlug wynalazku niniejszego
pozwala na uzyskiwanie tworzywa o zada-
nej przenikliwo$ci magnetycznej przez na:
dawanie mu struktury o wielko§ci ziarn,
odpowiadajacej tej przenikliwoSci.

Zastrzezenia patentowe,

1. Sposéb wytwarzania tworzywa ze-
laznego o dowolnej wielkoSci ziarn, zna-
mienny tym, ze tworzywo podczas ochla-
dzania go od temperatury, lezacej w zakre-
sie przemiany odmiany 7, poddaje sie dzia-



laniu gazu o takim ci$nieniu, ze tworzywo
uzyskuje strukture o zadanej wielkoSci
ziarn.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, w zastoso-
waniu do zelaza szczegélnie czystego, naj-
lepiej zelaza elektrolitycznego, znamienny
tym, ze tworzywo ochladza si¢ w obecnosci
rozpuszczajacego sie w zelazie gazu, zwla-
szcza wodoru lub azotu, stosowanego pod
odpowiednim ciSnieniem.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1, w zasto-
sowaniu do tworzywa zelaznego bardziej
zanieczyszczonego, np. Zzanieczyszczonego
karbonylkiem zelaza, znamienny tym, ze
tworzywo poddaje sie najpierw obrébce o-
czyszczajacej przez wyzarzenie go w wodo-

rze, a nastepnie ochladza je w obecnosci
rozpuszczajacego- sie w zelazie gazu, stoso-
wanego pod odpowiednim ci$nieniem.

4. Spos6b wedlug zastrz. 3, znamien-
ny tym, ze tworzywo poddaje sie najpierw
obrébce oczyszczajacej, przeprowadzane]j
tylko do pewnego stopnia przez wyzarzenie
tworzywa w wodorze, a nastepnie ochladza
je pod bardzo niskim ci$nieniem tego ga-
zu, najlepiej w proézni.
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